
 

 گيري الکتريکياندازهتکليف درس 

 نمرة نهايي است( ازنمره  5/1 تکليفهر عنوان ارزش ) ترمقبل از جلسة امتحان پايان : آخرين مهلت تحويل تکاليف

   : بخش تعيين شده از هر تکليف را انجام خواهد دادزير مطابق جدول دانشجو هر 

 

 

نمايد. شباهت متن گزارشها زمينة فرضية را به روايت خودش بايد آماده هر تکليف هر دانشجو گزارش  : توضيح

شدن تکليف را ايجاد مي شجويان بايد بتوانند کپي  شده نمايد. دان سئله را مطابق متن ارائه  نحوة حل م

 بطور شفاهي توضيح دهند.

 

 : 1تکليف 

با مشييختيياز مري مربو   دازهگيري( )مرتبط با درس ان (optional)مورد نياز و انتخابي تجهيزاز اندازهگيري  از تأسييياز زير يک هر براي 

 . نمونة واقعي معرمي گردد )شامل قيمت(. نحوة نتب )نقشة مدار و قرار گرمتن بر روي پرل( ارائ  شود.مشخص شود)نوع  محدوده  دقت  ...( 

 ساختمان اداري -1

 تأسيساز ورزشي )استاديوم( -2

 تأسيساز ورزشي آبي )استخر  ...( -3

 کارگاه مري -4

 آزمايشگاه -5

 تجهيزاز کامپيوتريتأسيساز  -6

 : 2تکليف 

سلف را ترکيبي از سلف  زير  راحي نماييد.  مرضهايپيشرا بر اساس  mH10تا  uH1گيري ظرميت خودالقاء )سلف( در محدودة مرآيرد اندازه

 گيري بحث کريد.مرآيرد اندازهپذيري   صييحت و تيکيکمقاومت )کوچک( سييري و خازن )کوچک( موازي در ن ر بگيريد. در مورد ميزان دقت

سازي نموده و از  راحي را در محيط پروتئوس شبي گيري(. رسم نماييد )با توج  ب  پارامتر نهايي در اندازه( پيشرهادي خود را scaleبردي )درج 

 سازي مطمئن شويد.تطابق مرطقي نتايج  راحي با شبي 

 تغيير مرکانس و رسيدن ب  دامرة مشخصگيري بر اساس اندازه وثابت و مقاومت متغير  اعمال سيگرال مربعي ب  مدار شامل سلف -1

 مدار شامل سلف متغير و خازن ثابت و استياده از تغييراز ماز سيگرال در مرکانس مشخص با ورودي سيروسي -2

 مدار شامل سلف متغير و خازن ثابت و استياده از تغييراز دامرة سيگرال در مرکانس مشخص با ورودي سيروسي -3
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گيري بر اساس تغيير مقاومت و رسيدن ب  دامرة گرال مربعي ب  مدار شامل سلف متغير  مقاومت متغير و مرکانس ثابت و اندازهاعمال سي -4

 مشخص

 مدار شامل سلف متغير و خازن متغير و رسيدن ب  رزونانس در مرکانس مشخص با ورودي سيروسي -5

 و رسيدن ب  رزونانس با تغيير مرکانس ورودي سيروسيمدار شامل سلف متغير و خازن ثابت  -6

 : 3تکليف 

گيري معرمي شده در درس  مقدار اي مشخص نماييد ک  بتوان بکمک ابزار اولية اندازهرا بگون گيري مرآيرد اندازهدر هر يک از موضوعهاي زير 

در صورز نياز  ( توضيح دهيد.بردي  درج پذيري  تيکيکدر مورد جزئياز مرآيرد و ويژگيهاي آن )دقت  صحت د.را بدست آورکميت هدف 

برگزار نماييد ک  مثلاً در هر محدوده يک المان )مثلاً مقاومت( توسط يک سلکتور در ( محدودة مورد ن ر 4توان مرآيرد را در چرد )حداکثر مي

 سازي مطمئن شويد.تطابق مرطقي نتايج  راحي با شبي  سازي نموده و ازرا در محيط پروتئوس شبي   راحي شود.مقدار مراسب قرار داده مي

1- voltage crest factor گيري()با مرض ادام  داشتن در  ول مرآيرد اندازه 

 ( peak-to-peakVيا  RMSحسب  )بر DCريپل ولتاژ  -2

 مثبت و مريي( peakمقدار ماکزيمم و مقدار ميريمم ) -3

 )اندازة( امپدانس -4

 BJT (β )بهرة جريان ترانزيستور  -5

 نسبت دور ترانسيورمر -6

 : 4تکليف 

گيري را از مراجع مراسب استخراج و مطالع  نموده و نتيج  را  ب  صورز گزارش ارائ  نماييد. در هر يک از موضوعهاي زير مرآيرد و ابزار اندازه

مّي توضيح دهيد. ب  مراجع بطور مراسب بردي  حساسيتها( ب  صورز کپذيري  درج در مورد جزئياز مرآيرد و ويژگيهاي آن )دقت  صحت  تيکيک

 استراد گردد.

 (Power Factor = cos ф)ضريب قدرز  -1

 ظرميت خازن -2

 (Hz50:  قدرز –مرکانس )برق  -3

 UHFمثلاً   توان در مرکانس بالا : -4

  THDميزان اعوجاج :  -5

 شدز ميدان مغرا يسي -6

 : 5تکليف 

گيري را ابزار اندازهنحوة استياده از مرآيرد و  جريان يک عرتر غير خطي است.-ش هدف بدست آوردن رمتار )مشختة استاتيک( ولتاژخدر اين ب

گيري بکمک تغيير نسبتاً کرد ورودي و رسم اندازه -2گيري در نقاط از پيش تعيين شده و رسم نمودار  اندازه -1تعيين کريد تا در دو حالت : 

 در مورد جزئياز مرآيرد و ويژگيهاي آن ب  صورز کمّي توضيح دهيد. . مشخت  بر روي ابزار نمايش )مثلاً اسيلوسکوپ(  انجام شود

 CEV-CIمشترک : -  در ترکيب اميتر BJTترانزيستور  -1

 FET  :DSV-DIترانزيستور  -2

 ديود زنر -3



 وريستور -4

 دياک -5

6- SCR 

 


